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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Електрохімічне одержання напівпровідникових плівок CdS і CdTe

2. Electrochemical obtaining of semiconductive films of CdS and CdTe

Реферат:
1. Об'єкт дослідження: електрохімічне формування напівпровідникових оптично активних плівок CdS і CdTe.
Мета дослідження: розроблення теоретичних основ і технологічних засад тонких полікристалічних плівок
CdS та CdTe електрохімічним способом як оптично активних елементів у приладах конверсії сонячної
енергії. Методи досліджень: використовували комплекс хімічних, фізичних та фізико-хімічних методів
аналізу. Теоретичні і практичні результати, новизна - виявлено закономірності електрохімічного
формування тонких полікристалічних плівок CdS на аноді, CdTe, методом пошарового осадження
індивідуальних кадмію і телуру з подальшим відпалом отриманої системи, з електролітів на основі ДМСО;
катодного формування осадів кадмію з електроліту на основі ДМСО, телуру з ДМСО, ДМФ, АН розчинів
телуру (IV) хлориду. Встановлено вплив параметрів електролізу на морфологію осадів. Запропоновано
принципову технологічну схему електрохімічного формування плівок CdS, CdTe і системи CdS/CdTe, яка
передбачає використання замкнутих циклів технологічних розчинів і теплових потоків. Запропоновано склад



окисно-відновної системи гелеподібного типу для контролю електрофізичних параметрів отриманих плівок.
Ступінь впровадження - проведено дослідні вимірювання плівок, планується впровадження у виробництво.
Галузь використання - компоненти електронних схем, геліоенергетика.

2. Electrochemical formation of optically active semiconductive films of CdS and CdTe. Development of theoretical
bases and technological principles of obtaining of polycrystalline CdS and CdTe films by an electrochemical
method as optically active elements in the devices of sun energy conversion. Complex of chemical, physical and
physicochemical methods of analysis was used. The regularity of electrochemical formation of thin polycrystalline
CdS films on an anode, films of CdTe, by layer-by-layer deposition of individual cadmium and tellurium with the
subsequent annealing of the got system, from electrolytes on the basis of DMSO; cathodic formation of cadmium
deposits from an electrolyte on the basis of DMSO, tellurium from DMSO, DMF, AN solutions of tellurium (IV)
chloride are established. Effect of electrolysis parameters is set on deposits morphology. The principle
technological schema of the electrochemical formation of CdS, CdTe films and CdS/CdTe system, which foresees
the use of the reserved cycles of technological solutions and thermal streams, is offered. Composition of the gelous
Red-Ox system is offered for the control of electrophysical parameters of the got films. The experimental
measurings of films were carried out, applying is planned in industry. Components of electronic charts, solar
power engineering.
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